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Mitsubishi Electric desenvolve chip de transmissao de banda ultralarga
para sistemas sem fios multifuncionais

Toquio, 26 de setembro de 2019 — A Mitsubishi Electric Corporation (TOQUIO: 6503) anunciou hoje que
desenvolveu o primeiro” chip de transmisséo de banda ultralarga do mundo com capacidade de bandas S, C e

X, concebido para sistemas sem fios multifuncionais. Espera-se que o novo chip facilite a reducdo do
tamanho dos médulos de transmissdo e aumente o alcance de transmissdo dos sistemas sem fios. Os detalhes
técnicos serdo apresentados durante a Conferéncia Europeia de Micro-ondas/Conferéncia Europeia de
Circuitos Integrados de Micro-ondas (EuMC, European Microwave Conference/EUMIC, European
Microwave Integrated Circuits Conference) de 2019, com inicio a 29 de setembro, em Paris, Franga.

* De acordo com a pesquisa da Mitsubishi Electric, a data de 26 de setembro de 2019
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Fig. 1 Sistema sem fios multifungdes que utiliza o chip de banda ultralarga

Principais funcionalidades
1) Nova configuracéo do amplificador que oferece caracteristicas de banda larga

- O amplificador incorporado no novo chip esta configurado em duas fases discretas: um amplificador
de primeira fase distribuido e um amplificador de segunda fase com correspondéncia reativa
combinam-se para fornecer capacidades de banda ultralarga.

- Um novo chip constituido por um amplificador e um comutador que cobrem uma largura de banda
fracionada de 125% nas bandas S, C e X permite a reducéo do tamanho dos mddulos de transmisséo.

2) Design partilhado dos dois chips proporciona uma poténcia de saida elevada

- Os chips foram concebidos para reduzirem a perda de reflexdo quando estdo ligados entre si. Este
design partilhado permite uma poténcia de saida elevada, mantendo as caracteristicas da banda larga.

- O chip atinge uma poténcia de saida superior a 20 watts como mddulo de transmissdo, um
desempenho elevado que satisfaz a necessidade de frequéncias de transmissdo de banda larga dos

sistemas sem fios.
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Configuracao de amplificador de duas fases
Amplificador distribuido Amplificador com correspondéncia reativa
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Fig. 2 Caracteristicas do chip de transmisséo de banda ultralarga

Desempenho

Largura de banda fracionada Poténcia de saida
Chip novo 125% 20W
Chips convencionais 55% 20W
it

Sobre a Mitsubishi Electric Corporation

Com quase 100 anos de experiéncia no fornecimento de produtos fidveis e de alta qualidade, a Mitsubishi
Electric Corporation (TOQUIO: 6503) é um lider mundial reconhecido na produgdo, marketing e venda de
equipamento elétrico e eletronico utilizado em comunicacdes e processamento de informacédo, exploracao
espacial e comunicagfes por satélite, equipamento eletrénico, tecnologia industrial, equipamento de
construcado, energia e transporte. Integrando o espirito do seu lema empresarial, Changes for the Better, e do
seu lema ambiental, Eco Changes, a Mitsubishi Electric procura ser uma empresa ecoldgica lider a nivel
mundial, enriquecendo a sociedade com tecnologia. A empresa registou um rendimento de 4519,9 mil
milhdes de ienes (40,7 mil milhGes de dolares*), no ano fiscal que terminou a 31 de marco de 2019. Para
mais informacoes:
www.MitsubishiElectric.com
*A uma taxa de cdmbio de 111 ienes por dolar americano, determinada pelo mercado de cambio

de Téquio a 31 de marco de 2019
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